
(Ö Germanium-pnp-Leistungstransistor GD 210 

Der NF-Leistungstransistor GD 210 ist ein legierter pnp-Flächentransistor. 
Der Einsatz ist vornehmlich für Regelungs- und Transverteranwendungen. 

Statische Kennwerte (für 92 = 25 °C —5 grd) 
Kollektorrestströme 

—lc8o < 1504uA —U =6V 

—Iceo < 3000 A —UE =6V 

Restspannung —UcEsa < 1V bei —Ic=6A —g =0,6A 

Übergangsfrequenz 

fr 200kHz bei —Ic=0,5A —Uce=6V 

Gleichstromverstärkung 

B>15 bei—Ic=6A —Uce=1V 
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Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung 

Wärmewiderstand 
d RS 2 

Grenzwerte (für 9, = 45 °C) 
—Uca = 60V —I8 =0,6A 
—Uce = 48V —Ic= 6A 
—UeB =20V 9 = 75°C 

Bestellbezeichnung für einen Transistor: Transistor GD 210 
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